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C1
47μF/50Vx3

C8
0.1μF

R2
180KΩ

R3
180KΩ

R9-1
18KΩ (17.995KΩ)

R8-1  60.058KΩ
180KΩx3||

R8-2  60.057KΩ
180KΩx3||

R8-3  59.93KΩ
179.7KΩx3||

BG2
IRF820

L1
10mH

C3
0.047μF

D1
2CN/FR107

L2
330μH

C9
430pF*

D3
2CK9

CK4
常闭跳线端子

CK3
输出端口；10(100)μA/200V

D4
2CN

P2 200Ω

C10
0.1μF

R1-1
20KΩ

R4*
100MΩ

CK2

基准0.5V~20V输入

1
DIP/SOP8

4

58
IC2 LT1012

R6
20KΩ

R5
20KΩ

D5
2CK9

D6
2CK9

CK5
恒流或高压指示输出端口；100μA, 200μA, ... , 1mA

C7
2.2μF/400V

简易基准分压源高压扩展插件

2011014-HighVoltageExtender 0.1.6

HighVoltageExtender

Longshort

38T 532T

L3
100mH

C6
0.01μF

CK1
15(30)mA/24V

注释：

１．R8与R9组温漂配组；R8为三串三并方式；均从1%精度金属膜电阻中选出。

２．除R8和R9外，其余电阻器全部为5%精度产品。

３．R4为输入悬空箝位，与基准分压源组成联合系统时应取消使用。

４．R5、R6、D5、D6为IC1输入保护网络。

５．在电源容量允许时，CK3可以提高到1mA的电流输出，届时电源输入电流将增大到超过30mA。

BG1
IRF820

R9-2
2KΩ (1.992KΩ)

R9-3*
54KΩ

范围：±0.05%

６．带"*"的元件为根据实际情况决定使用与否。

1
DIP/SOP8

4

58 IC1
VIPer12A(22A)

P1
100KΩ

R1-2 1KΩ

C12
2.2μF/400V

T1
EE13

C4
0.01μF

D2

2CN/FR107

C5
0.01μF

R10
180KΩ

C11
1000pF

７．C4、C5、C6、C10、C11、C13均为CT81型1KV高压瓷片。

C13
1000pF

C14
0.01μF

C2
47μF

D7
2CN/FR107

R7-1

20KΩ

R11 33Ω

D8

双色LEDs，绿色作反向保护

R7-2
180KΩ


